BM 529 N

Transistorenpriifgerat

Das Gerdt ermoglicht die Messung der Gleich- und
Wechselstromgrundeigenschaften von Transistoren,
Ficldeffekttransistoren und Dioden fiir mittlere
und kleine Verlustleistung in einem stetig einstell-
baren Bereich der Arbeitspunkte bis zu 25 v/
/100 mA. :

Ausserdem gestattet das Gerdt eine Funktions-
kontrolle an in Schaltkreisen befindlichen Tran-
sistoren und Fieldeffekttransistoren.

Mit dem Gerdt sind auch die Grundeigenschaften
von Thyristoren, Diac- und Triacelementen mess-
bar.
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